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摘要(译)

本发明的四苯基硅烷 - 咔唑化合物具有下列通式： 其中R1和R2是H，卤
素或咔唑，具有下式： R1和R2中的至少一个是咔唑; n = 1,2,3或4;其中
Si和N取代基位于苯环的间位;要么 其中R3，R4，R5和R6是H，卤素或
四苯基硅烷，具有下式： R3，R4，R5和R6中的至少一个是四苯基硅烷;
其中Si和N取代基位于苯环的间位。本发明的四苯基硅烷 - 咔唑化合物通
过在添加剂的存在下将所选的四苯基硅烷与咔唑混合并在加热条件下使
它们反应，或通过将选择的咔唑与丁基金属混合并在相对较低的温度下
使它们反应来制备。该产品可用作有机发光二极管（OLED）的掺杂剂的
主体材料。
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